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一种探测低能离子的通道电子倍增器及其研制
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上世纪六十年代，采用铅铋硅酸盐玻璃经过氢还原处理后的弯曲通道的通道电子倍增器（CEM）已经
问世，其在电子、离子和短波紫外和软 X-射线探测发挥出其独特的优势。经过几十年的发展，采用呐
叭口结构作为输入端，而采用螺旋通道作为电子倍增器的 CEM，在低能离子探测领域则具有广泛的应
用前景。
针对由铅铋硅酸盐玻璃制作的技术难度最大的螺旋通道的 CEM，从该玻璃经过氢还原后表面电阻的形
成的物理机制以及二次电子发射层的形成机理来开展研究。通过正交实验方法，在确保玻璃满足上述
基本性能的前提下，确保熔炼后易于加工和处理，即通过加工成厚壁玻璃管或者在浇铸的玻璃棒后再
打偏心孔，然后扭转拉细，形成螺旋形通道结构，最后在其一端封接制作出喇叭口结构，经过氢还原、
制作电极等一系列工艺，制作出该样品；通过建立直流和脉冲计数两种模式下的测试系统，全面测试
所研制的螺旋通道的 CEM的全部性能，并在 LC-MS中试用，获得主要性能与进口产品相当的电子倍
增器；测试结果表明：所研制的螺旋通道的通道电子倍增器，其在直流和脉冲计数模式下的增益与进
口产品相当，电阻在稍高，其它性能诸如寿命、稳定性等，基本一致。目前，正在开展工程化研究。
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